Pressemitteilung

Kioxia Europe prisentiert fiinfte BiCS FLASH™-Generation

Die neue Generation des 3D-NAND-Flash-Speicher bietet zusétzliche Layer, mehr

Speicherkapazitét, eine gréBere Bandbreite und neue Designflexibilitét.

Dusseldorf, 3. Februar 2020 — Kioxia Europe, Marktfiihrer im Bereich Speicherlésungen,
prasentiert mit der fiinften Generation des BiCS FLASH™ eine neue 3D-NAND-Flash-
Speicherlésung mit vertikal geschichteter 112-Layer-Struktur. Erste Muster mit einer
Kapazitat von 512 Gigabit (64 Gigabyte) und Triple-Level-Cell-Technologie werden fir
Spezialanwendungen voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2020!"! zur Verfiigung stehen.
Mit der neuen Generation zielt Kioxia auf die stédndig steigenden Anforderungen zahlreicher
Anwendungsgebiete ab — von mobilen Endgeraten Uber Consumer- und Enterprise-SSDs

bis hin zu 5G-Anwendungen, kiinstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen.

In der Folge wird Kioxia die neue Prozesstechnologie der fiinften Generation auch auf
Speicherchips mit groRerer Kapazitdt anwenden, beispielweise 1-Terabit-Triple-Level-Cell-
und 1,33-Terabit-Quadruple-Level-Cell-Chips.

Kioxias innovative 112-Layer-Stapelprozesstechnologie wird mit fortschrittlicher
Schalttechnik und Fertigungsprozesstechnologie kombiniert. Im Vergleich zum 96-Layer-
Stapelprozess lasst sich dadurch die Speicherdichte um rund 20 Prozent erhéhen. Die neue
Technologie reduziert die Kosten pro Bit und steigert die Speicherkapazitat pro Silizium-
Wafer. Dartiber hinaus verbessert sie die Schnittstellengeschwindigkeit um 50 Prozent, bietet

eine héhere Programmierleistung und verkuirzt die Leselatenz.

Seit der Ankindigung des weltweit ersten? Prototyps der 3D-NAND-Flash-
Speichertechnologie im Jahr 2007 treibt Kioxia die Entwicklung dieser Technologie weiter
voran und fordert BiICS FLASH™ aktiv, um die Nachfrage nach groReren Kapazitaten bei

kleineren ChipgréRen zu erfillen.



Die fiinfte Generation von BiCS FLASH™ wurde gemeinsam mit dem Technologie- und
Produktionspartner Western Digital Corporation entwickelt. Die neue Generation der BiCS
FLASH™-3D Technologie wird im Kioxia-Werk in Yokkaichi und im neu errichteten Kitakami-
Werk produziert.

Dazugehériges Bildmaterial steht in hoher und niedriger Aufldsung zum Download bereit:

http://www.publitekcrc.com/PR%5FPICTURES/Kioxia/KIEQ07/

Anmerkungen:
[1] Da noch nicht alle Funktionen getestet worden sind konnen sich die Eigenschaften in Zukunft noch
andern.

[2] Quelle: Kioxia Corporation, Stand: 12. Juni 2007.

* Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Dienstleistungsnamen, die hier erwahnt werden, kdnnen

Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Uber Kioxia Europe

Die Kioxia Europe GmbH (ehemals Toshiba Memory Europe) ist die europaische Tochtergesellschaft von
Kioxia Corporation, dem weltweit filhrenden Anbieter von Flash-Speichern und Solid-State-Laufwerken
(SSDs). Von der Erfindung des Flash-Speichers bis hin zur Entwicklung der BiCS FLASH™ 3D-Technologie

gilt Kioxia als Pionier auf dem Gebiet innovativer Speicherldsungen und -diensten. Die innovative 3D-Flash-



Speichertechnologie BiCS FLASH™ pragt die Zukunft der Speicherung in Anwendungen mit hoher

Speicherdichte, darunter moderne Smartphones, PCs, SSDs, Automobile und Rechenzentren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.Kioxia.com/de-de/top.html
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